Создание двумерных фотонных кристаллов на основе упорядоченного пористого алюминия
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Двумерный фотонный кристалл- структура, у которой показатель преломления периодически меняется в двух пространственных направлениях. Подобные материалы обладают фотонной запрещенной зоной, то есть диапазоном длин волн, при которых свет не распространяется в фотонном кристалле. Двумерный фотонный кристалл может быть представлен пористым алюминием, который обладает квазипериодичной структурой из пор на поверхности [1-2].
В данной работе пористый алюминий получался в две стадии. Вначале поверхность образца была электрохимически отполирована, затем при электрохимическом травлении образовывались поры (рис.1). В течение работы использовалось три типа образцов: алюминиевая фольга с чистотой 90%, 99,9% и слой алюминия на отполированной кремниевой подложке, полученный с помощью вакуумного напыления. При травлении образцов менялись два параметра: плотность анодного тока и время травления. Затем был измерен спектр отражения (рис.2), и обнаружены несколько интерференционных максимумов, с помощью которых была измерена толщина протравленного слоя.
Полученные пористые структуры обладают малой периодичностью. С помощью микромашининга были сделаны затравки для пор фемтосекундным лазерным излучением на поверхности образца (рис.3). Эти затравки будут использованы для локализованного травления. Затем после травления полученные поры будут образовывать периодичную структуру (рис.4). 
	[image: image1.jpg]



	[image: image2.jpg]0,6

JUBIDILS0D UOIJ08|joY

900

800

700

600

500

Wavelangth, nm





	Рис.1. Поверхность пористого алюминия
	Рис.2. Спектр отражения пористого алюминия
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	Рис.3. Затравка на поверхности образца
	Рис.4. Упорядочение пор
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